Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku Mechatronika

studia inZynierskie | stopnia Wydziat Elektryczny

A — Przedmioty podstawowe (wspodlne dla studentéw W5, W10, W12)

Pytania do kursow realizowanych przez Wydziat Elektryczny:
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Wtasciwosci metrologiczne analogowych i cyfrowych przyrzaddéw pomiarowych.

Pomiary napiecia i natezenia pradu statego i zmiennego.

Pomiary rezystancji i impedancji oraz jej sktadowych.

Prawo Ohma dla gatezi szeregowej R, L, C zasilanej napieciem sinusoidalnie zmiennym.
Metoda klasyczna rozwigzywania obwoddw elektrycznych. Réwnania Kirchhoffa.

Wartos¢ skuteczna pradu przebiegu okresowego. Wartos¢ skuteczna przebiegu sinusoidalnie
zmiennego.

Moc czynna symetrycznego odbiornika 3-fazowego.

Wymagania stawiane uktadom regulacji automatycznej, parametry odpowiedzi skokowej,
uchyby statyczne i sposoby ich wyznaczania.

Podstawowe cztony uktadéw regulacji automatyczne;j.

Stabilnos¢ uktaddw ciggtych. Definicje, podstawowe kryteria. Zapas modutu i fazy.

Stabilnos¢ uktadéw dyskretnych. Definicje, podstawowe kryteria.

Sterowalnos¢ obiektu dyskretnego.

Metody regulacji predkosci silnika obcowzbudnego pradu statego — zasady regulacji
i charakterystyki mechaniczne.

Metody regulacji predkosci silnika indukcyjnego — zasady regulacji i charakterystyki
mechaniczne.

Sterowanie wektorowe momentem i predkoscig silnika indukcyjnego lub silnika PMSM.
Prostowniki sterowane, podstawowe charakterystyki, zastosowanie prostownikéw
sterowanych.

Przeksztattniki impulsowe pradu statego (Przeksztattniki DC/DC). Zasada dziatania,
zastosowania przeksztattnikow impulsowych.

Falowniki napiecia (inwertery napiecia DC/AC). Zasada dziatania, zastosowanie falownikdw.
Twierdzenie o prébkowaniu.

Filtry cyfrowe.

Pytania do kursdw realizowanych przez Wydziat Mechaniczny:
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Moment sity wzgledem punktu , moment gtéwny, moment gnacy, wyznaczanie.

Warunki réwnowagi dla uktadéw statycznie wyznaczalnych.

Srodek masy, moment statyczny, moment bezwtadnosci, momenty dewiaciji.

Ruch punktu materialnego.

Przyspieszenie styczne i normalne.

Zasada zachowania energii mechanicznej.

Zasada zachowania pedu oraz kretu

Warunek wytrzymatosci i sztywnosci na przyktadzie $ciskania lub skrecania, zjawisko utraty
statecznosci.

Materiaty konstrukcyjne ciggliwe i kruche.

Wspodtczynnik bezpieczenstwa, czynniki wptywajgce na jego wartosci.

Stan naprezenia w cienkosciennym zbiorniku cylindrycznym obcigzonym ci$nieniem
wewnetrznym.

Hipotezy wytrzymatosSciowe.

State sprezystosci materiatu izotropowego. Wyznaczanie doswiadczalnie wspodtczynnika
Poissona i modutu Younga

Zjawisko zmeczenia materiatéw konstrukcyjnych.

Charakterystyka tworzyw sztucznych.

Charakterystyka materiatdw ceramicznych.

Charakterystyka materiatow kompozytowych.
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Cechy wigzania metalicznego.

Obrdébka cieplna stali.

Podziat stali ze wzgledu na zastosowania.

Podziat i przyktady zastosowan stopow miedzi i stopdw aluminium.

Pytania do kursow realizowanych przez Wydziat Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki:
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Zjawisko korozji; definicja i podziat.

Czynniki wptywajgce na szybkos¢ reakgc;ji.

Paradygmaty (zbiér najwazniejszych zatozen, sposdéb rozwigzywania problemu)
programowania proceduralnego i obiektowego.

Wskazniki, przyktady zastosowan, w tym dynamiczna alokacja pamieci.
Poszczegdlne warstwy modelu ISO/OSI — systematyka i krotka charakteryzacja.
Protokoty TCP i UDP - poréwnanie; typowe zastosowania.

Sposoby charakteryzacji pasywnych i aktywnych elementdéw elektronicznych.
Tranzystory bipolarne - klasyfikacja, zasada dziatania, zastosowania.
Tranzystory polowe - klasyfikacja, zasada dziatania, zastosowania.
Podstawowe réznice w dziataniu tranzystoréw polowych i bipolarnych.

Bramki logiczne TTL i CMOS — podstawowa charakterystyka bramki NAND (tabela standw,
charakterystyka przejsciowa).

Zasada dziatania stabilizatora parametrycznego z diodg Zenera.

Systematyka i najwazniejsze obszary aplikacyjne MEMS.

Mikrosystemy zero-energetyczne (angel sensors/energy harvesters).
Mikromechaniczne sensory i aktuatory.

Podstawy mikrofluidyki.

Podstawowe architektury mikrokontroleréw — podziat i podstawowe cechy.
Budowa i dziatanie mikrokontrolera RISC — na przykfadzie AVR ATmega.
Przerwania — mechanizm i programowanie.

Interfejsy szeregowe SPI, UART, 12C.

Przedmioty Wydziatowe (tylko dla studentéw W5)
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Niepewnos¢ pomiaréow ztozonych.

Wytwarzanie, wiasciwosci i zastosowanie elektretow.

Materiaty inteligentne (smart materials): podziat, wtasciwosci, znaczenie w nauce i technice.
Budowa, zasada dziatania, ograniczenia sterownikdw mikroprocesorowych.

Podstawowe ukfady wejs¢ i wyjs¢ mikroprocesora.

Budowa, zasada dziatania sterownikéw PLC.

Jezyki programowania sterownikéw PLC.

Wtasciwosci statyczne i dynamiczne czujnikdéw pomiarowych.

Czujniki temperatury.

. Zabezpieczenia silnikdw - rodzaje i zasady doboru.

. Sposoby regulacji predkosci obrotowej silnikéw.

. Szybkie prototypowanie (ang. Rapid Prototyping).

. Ogdlne cechy i wiasciwosci programdéw wspomagajgcych projektowanie i prototypowanie

systemoéw sterowania.

Metody adresowania pamieci na przyktadzie dowolnego mikroprocesora.

Modulacja PWM oraz sposoby jej realizowania za pomocg mikrokontroleréw

Rozwigzania konstrukcyjne wyrzutni magnetronowych.

Metody pomiaru prézni wstepnej i wysokiej.

Klasyfikacje systeméw automatyki budynkowej. Pojecie inteligentnej instalacji
i inteligentnego budynku.

System KNX — zasady topologii i logiki dziatania.

Podziat urzadzen i struktura budowy urzadzen magistralnych w systemach KNX i LCN.



